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(54) ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА

(57) Формула изобретения
Газовый датчик, содержащий полупроводниковое основание, нанесенное на

непроводящую (пьезокварцевую)подложку, отличающийся тем, чтополупроводниковое
основание выполнено в виде пленки твердого раствора (ZnTe)0,2(CdSe)0,8.

Стр.: 1

R
U

2
0
2
3
1
3
4
0
1
2

A
R
U

2
0
2
3
1
3
4
0
1
2

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2023134012

	Биб.поля
	Формула

